
















Приложение №2 

Техническое задание на расчёт и проектирование МК опоры сотовой связи Н = 30,00 м. 

1. Основание для 
проведения работ 

Утвержденный план развития ООO «UMS» 

2. Наименование объекта Опора сотовой связи Н=30 м. 

3. Стадия проектирования Рабочая документация марки КМ 

4. Заказчик ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 

5. Место установки Республика Узбекистан 

6.  Условия площадки 
строительства: 
 
 
 
 
 
 
 

Снеговая нагрузка: для I района — 0,5 кПа (по КМК 2.01.07‑96, 
изм. 1) 
Ветровая нагрузка: 
для II района — Wo = 0,48 кПа, тип местности А (по КМК 
2.01.07‑96, изм. 1) 
Гололедная нагрузка: для II района, толщина стенки — 5 мм 
(по КМК 2.01.07‑96, изм. 1) 
Расчетная сейсмичность площадки строительства: 9 баллов 
Категория грунта по сейсмическим свойствам: II 
Индекс региона: I 
Коэффициент учета повторяемости: Кп = 1,0 
Категория ответственности по сейсмическим свойствам: II (по 
КМК 2.01.03‑19) 
Дополнительно учитывать: временную монтажную нагрузку 
от трех человек 

7. Воздействие 
окружающей среды на 
металлоконструкции 

Слабоагрессивная 

8. Технологические 
нагрузки 

Состав технологической нагрузки смотреть в таблице 1. 

9. Допустимые 
перемещения верха 
опоры 

По требованиям КМК 2.03.05-97 

10. Перечень конструкций, 
подлежащих 
разработке: 

Технические требования к конструкции опоры сотовой связи 
Пояс опоры: 
Состоит из круглых труб (диаметр и толщина стенки — по 
результатам расчета). 
Длина секции: 5,0 м. Всего 6 секций. 
5 и 6 секции должны иметь одинаковый диаметр. 
Технологические отверстия: 
1-я секция (нижняя): предусмотреть технологическое 
отверстие размером 200 × 200 мм, расположенное на высоте 
0,5 м от основания секции. Окончательные размеры и 
расположение технологического отверстия допускается 
уточнять на стадии проектирования. 
 
5-я секция: предусмотреть технологическое отверстие 
размером 200 × 200 мм, расположенное на расстоянии 2,0 м 
от верхнего торца секции. Окончательные размеры и 
расположение технологического отверстия допускается 
уточнять на стадии проектирования. 
 












